


















专利名称(译) 一种顶发光OLED显示器件及其制备方法

公开(公告)号 CN101345292B 公开(公告)日 2012-01-04

申请号 CN200810113672.8 申请日 2008-05-29

[标]申请(专利权)人(译) 清华大学
北京维信诺科技有限公司
昆山维信诺显示技术有限公司

申请(专利权)人(译) 清华大学
北京维信诺科技有限公司
昆山维信诺显示技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 清华大学
北京维信诺科技有限公司
昆山维信诺显示技术有限公司

[标]发明人 邱勇
刘嵩

发明人 邱勇
刘嵩

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/54 H01L51/56

其他公开文献 CN101345292A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种新型从顶部发光的有机发光器件及其制备方法，属于有
机发光显示技术领域。一种有机电致发光器件，包括基板、阳极层和阴
极层，以及形成在两个电极之间的有机层，该有机层中包括至少一个发
光层，其透明阴极结构包括三层，分别是电荷注入层、电荷传导层、增
透层。本发明采用真空蒸镀的方法制备上述阴极层结构。本发明的技术
方案能够制备出低电压、高效率的透明OLED显示器件和顶发光OLED显
示器件。
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